KERAMICKE SIROKOSPEKTRALNI MATERIALY

PRO HAPP LASERY NA HILASE

Vyvoj laserl s vysokym stfednim a $pickovym vykonem (High Average and Peak Power - HAPP) vyzaduje laserové
materialy s Sirokymi emisnimi padsmy a zaroven dobrymi termo-mechanickymi a termo-optickymi vlastnostmi. Ytterbiem
materidlem pro takové lasery. BohuZel, pfi kryogennich teplotach vykazuje Yb:YAG velmi uzké spektrum, které
neumoziuje generaci krat§ich neZ pikosekundovych pulsi. Abychom prekonali toto omezeni, zanesli jsme do pfisné
pravidelné krystalové mfizky granatu urCitou nepravidelnost, abychom docilili nehomogenniho rozsifeni emisniho
spektra. Yb:Y3(Al1-yGay)5012, pelety keramického Yb:YAGu s pfimésemi Gd3+ a Ga3+, byly pfipraveny béhem
pevnolatkové reakce za vysokych teplot. Kubicky charakter YAGu je zachovana i za pfitomnosti pfimési, jak potvrzuji
snimky z rentgenové difrak¢ni analyzy. Kryogenni emisni spektra pfi 100 K ukazala znatelné roz§iteni hlavniho emisniho
piku na 1030 nm pro vzorky Yb:YAGu s pfimési Ga3+, zatimco u vzork( s pfimési Gd3+ bylo rozsifeni slabsi. Toto
rozsifeni emisniho piku je nezbytné pro generaci seb-pikosekundovych pulsi pracujicich pfi kryogennich teplotach.
DalSi prace se zaméfi na studium vlivu vy$Sich koncentraci galia a moznosti jinych pfimési jako napfiklad skandium pfi
kryogennich teplotach.
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Obrézek - Sitka emisniho piku na 1030 nm méfend pfi 100 K pro vzorky Yb:YAGu s riiznymi koncentracemi piimési
galia. VloZeny graf ukazuje emisni spectrum okolo 1030 nm pfi rliznych koncentracich Ga.

Reference:
S. P. David, V. Jambunathan, F. Yue, P. Navratil, M. Mika, A. Lucianetti, and T. Mocek

“Effect of Gd3+/Ga3+ on Yb3+ emission in mixed YAG at cryogenic temperature”, in press, Ceramics International
(2018).

@-

1/
SUP!

ERLASERS FOR THE REAL WORLD

\\l//




